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Tóm tắt.  

Màng mỏng a-Si:H pha tạp P có vai trò quang trọng trong cấu trúc pin mặt trời  màng 

mỏng n-i-p, nhƣng chúng có độ bền cơ học và độ bám dính thấp. Để cải thiện các nhƣợc điểm 

này chúng tôi đã chế tạo màng mỏng có cấu trúc mới a-SiC:H từ các tiền chất khí CH4, SiH4, 

H2 or carbon dạng rắn. Trong bài báo này, chúng tôi thảo luận ngắn gọn về quá trình lắng 

đọng và khảo sát đặc trƣng của màng SiC:H và khả năng ứng dụng chúng vào pin mặt trời. 

Màng SiC:H đƣợc chế tạo bằng phƣơng pháp lắng đọng hơi hóa học tăng cƣờng plasma 

(PECVD) trong điều kiện nhiệt độ đế 250
0
C và nồng độ carbon khác nhau (khí H2,SiH4 duy 

trì không đổi). Phổ hồng ngoại (FTIR), phổ tán xạ Raman chỉ ra sự hình thành liên kết Si-C 

trong màng, cấu trúc thay đổi từ cấu trúc giả than chí sang cấu trúc giả kim cƣơng ứng với 

trạng thái lai hóa sp
3
 của liên kết C-C trong màng khi nồng độ carbon cao. Cấu trúc mới này 

sẽ làm tăng độ bền cơ và độ dẫn sáng khi tăng nồng độ carbon cao đƣợc kiểm chứng bằng 

phép đo I-V. 

Từ khóa: IR spectra, Raman spectra, plasma enhance chemical vapour deposition (PECVD), 
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Abstract.   

The P doped a-Si:H thin films play an very important role in solar cell but these have 

low mechanical resistance and adherence. To improve above behaviors, we deposited films 

with new structure from SiH4 and H2 , CH4 or solid formed carbon which are called 

amorphous silicon carbide (a-SiC:H). In this report, we briefly discussed the deposition 

process and characterizations of amorphous silicon carbide thin films, also their applications 

in some primitive solar cell structure. PECVD method are utilized for depositing films at 

substrate temperature of 250
o
C with different degrees of methane or carbon concentration. IR 

and Raman spectra show the formation of Si-C legand. The structure may vary from graphite-

like to diamond-like,with the sp3-bonding configuration in the C-C bonding for films with 

high carbon incorporation. These structure will enhance the mechanical properties and shows 

the  increasing light conduction when increasing the carbon concentration measured by I-V 

characteristics..  
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